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摘要(译)

本发明的一个方面是提供一种利用来自TMS线圈装置的双相双脉冲对来
记录对经颅磁刺激（TMS）的响应以刺激受试者的方法，其中第二脉冲
具有与之相比较低的幅度。双相双脉冲对中的第一个脉冲。使用双相双
脉冲对实现了显着的优点，特别是在一对中的第二脉冲具有低于第一脉
冲的强度的情况下。与标准单脉冲刺激相比，可以减少刺激的数量和强
度，因此获得测量更简单且更准确。
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